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Formelzeichen Bezeichnung

A Flache einer Photodiode

B Bandbreite einer Photodiode

Cs Sperrschichtkapazitét
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f Frequenz, allgemein
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<itherm™> Mittlerer quadratischer Rauschstrom des thermischen Rau-
schens

iph Von einer Photodiode generierter Photostrom

I Drainstrom

Lyax Strom bei der maximalen Leistungsabgabe einer photovol-
taischen Zelle
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Ipy; Von dem PVZ-Array bereitgestellter Strom
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[ Gate-Linge eines nmos-Transistors
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n, n(F) Isotroper Brechungsindex, allgemein

Optische Leistung
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AC Alternating Current
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